
主 页 所内新闻 科技领域 创新文化 研究生部 党的建设 所务公开 BBS论坛 管理机构 

 当前位置：> 阅读正文 2008激光会议征文通知,申报通知,所三期  本站查询   

戴宁研究员申请的项目入围2006年度上海市优秀学
科带头人计划（A类） 

 来源：技术物理研究所网站 作者：盛锦龙 

  

2006年度上海市优秀学科带头人计划（A类）的评审工作已经结束。经专家网上评审，市科

委审定，共资助39人。我所戴宁研究员申报的“Si基衬底上外延生长中波红外InAsSb薄膜”

成功入围。 

该项目旨在利用改进的液相外延技术在Si衬底上生长Ⅲ－Ⅴ族中波红外InAsSb单晶，实现大

晶格失配度下的高质量异质外延生长。并对室温条件下InAsSb外延材料的光学、电学性质进

行深入研究，为室温工作下Si基衬底中波红外探测器件的研制打下基础。 

戴宁研究员，男，47岁，博士。2001年，入选中科院“百人计划”。2003年，获得“国家杰

出青年基金”。2004年，获“新世纪千百万人才工程”国家级人才称号。他发表论文70余

篇，论文被引用近550次。 
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